458] 2 | roLovopicove PAMETI o PAMETI PROM

MHB 8608 ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNA NMOS PAMET
1024 %8 BITU

ENEKTPUHECKW NPOrPAMYPYEMOE N3Y 1024x8 e ELECTRICALLY PROGRAMMABLE NMOS PROM 1024%8 e
1024 X8 ELEKTRISCH PROGRAMIERBARER NMOS SPEICHER

Programovatelna pamat ROM o kapacite 10248 bitov, -
s naprogramovanim u vyrobcu. % Uce
AB
Organizacia pamati: 1024 X8 bitov % Sg
el of: B8
Technologia vyroby: NMOS 20 &5
Stupen integracie: 10 4 MHE. 8608 9] Upp
Puzdro: DIL 24 % léés 1)
Hmotnost: 3,59 %) 06
Pamat sa vyznaduije: 15] 05
— pracuje s tromi napajacimi napatiami AR
— zlugitelna s obvodmi TTL 73 03

Popis funkcie

Obvod MHB 8608 je programovatelna pamét ROM o kapacite 1024X8 bitov, s naprogramovanim u vyrobcu.

EIS’ vyrogar}lé technologiou NMOS s tromi napéjacimi napatiami Ugg =5V, Ugg =+5V, Uy =+12V
ss = .

VSetky vstupy a vystupy st pine kompatibilné s TTL. Funkcia obvodu je plne staticka. Vystupy st trojstavove,
aktivovat ich mozno signalom pre vyber obvodu CS.

Obvod MHB 8608 ma rovnaké rozmiestenie privodov puzdra ako paméat EPROM mazatelna ultrafialovym
svetlom MHB 8708 (v rezime ¢itania).

Pozn.: Privod €. 18 musi byt spojeny s privodom ¢. 12.
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POLOVODICOVE PAMETI

o PaveriPprROM | 2 1459

Medzné hodnoty:

Napaétie Uy, oproti Ugg ')

Stratovy vykon
Rozsah pracovnych teplét

Napétie ostatnych privodov oproti Ugg ') #)

—03az+20V
—03az+15V
max. 1,0 W
0az+70°C

') Pri pripojeni zdrojov napéjacich napéti zdrojov Ugg musi nabiehat ako prvy a pri ich odpojeni Ugg musi byt odpojeny ako

posledny.

#) Vystupy 00 + 07 sd v neaktivnom stave.

Menovité hodnoty statické:

Use=0, Ugg = +4,75+ +5,25 V, Ugg =—4,75+—5,25V, Upp=+11,4 = +126 V, #,=0++70 °C

Hodnota
Parameter Oznag. | Jedn. Poznamka

min. max.

Odber zo zdroja Uy Isgs mA 65 b

Odber zo zdroja U fog mA 10 Ly

Odber zo zdroja Ugg leg mA 45 9

Zvodovy prid vstupov Iy WA 10 U=0+Ug

Zvodovy prad vystupov v neaktivnom stave lo A 10 Ug=0+ Usc?)

Vstupna droven L U, ') Ugg 0,65

Vstupna arover H Uy v 3,0 Uge +1

Vystupna uroveri L Ugy v 0,45 o, = 1,6 mA
2.4 loy=—1mA

Vystupna droven H Ugy v
sn? fod A ""Dj mA

'} VSetky vstupy su pripojené na napéatie Ugc.

) Na TS je pripojené napatie U,,.

Kapacity privodov:

Use =45.0 V, Upy =+12,0V, Uge =—5,0V, Ugg =0, 8, = +25 °C, f=1 MHz

Kapacita vstupov
Kapacita vystupov

Cns 6pF
Coupr =12 pF

U=0V
UO=@U

Menovité hodnoty dynamickeé:

Ugs =0, Upe =+4,75 ++5,25 V, Ugg =—4,75 + —5,25, Upp=+11,4 ++126V,

O, =0++70°C
Hodnota
Parameter Oznad. Jedn.

min. max.
Oneskorenie vystupov dat od adries tace ns 450
Oneskorenie vystupov dat od CS teo ns 120
Presah aktivneho stavu vystupov dat po ukoncéeni TS tor ns 0 120
Presah aktivneho stavu vystupov dat po prepnuti adries Loy ns 1]

Poznamka: Urovne vstupnych priebehov: 0,65V a 3,0 V.

Rozhodovacie Urovne vstupnych priebehov: U, =08V, U, =28 V.
Trvanie cela a tyla vstupnych priebehov: = 20 ns.
Vystupy st zatazené jednym vstupom TTL a kapacitou C, = 100 pF.
L Rozhodovacie Grovne vyslupov: Uy = 0,8 V, Uy, =24 V.



UNIPOLARNI STATICKA PROGRAMOVATELNA PAMET
ROM 8192 BITU NAPROGRAMOVANA VYROBCEM.

ORGANIZACE PAMETI 1024 < 8 BITU.

VYSTUPY TRISTAVOVE, AKTIVOVANE SIGNALEM PRO VYBER
OBVODU Cs.

ZAPOJENI VYVODU PAMETI JE STEINE S PAMETI

EPROM MHB8708 (V PROVOZU CTENI).

VYROBCE DODAVA PAMET! JEN V NAPROGRAMOVANEM
STAVU S OBSAHEM PODLE POZADAVKU ZAKAZNIKA.

MEZNI HODNOTY:

min. max.
UppfUss V) —0.3 +20 v
Ux/Uss 1 ?) —0.3 +15 v
Ptot 1 w
ta o] +70 °C

) Napéjeci zdroj Ugy se musi pfipojit k obvedu jake prvni, pfi vypinani
obvodu se musi odpojit joko posledni.

2) Vystupy Op . .. Oy v neaktivnim stavu.
%) Uy — nopéti astatnich wyvodd.

CHARAKTERISTICKE HODNOTY:

Uss = 0V, Ucc = 50V +025V, Ugs = —50V +0,25V,
Upp = 12V +0,6 V, #z = 0°C... +70°C

Imenovité hodnoty: min.-max.
Odbér ze zdroje Upp ) lbp =65
Ucc ) lec =10
Uss 1) 188 =45
Svodovy proud vstupl
U= 0...Ucc ler =10

Svodovy proud vystupl
v neaktivnim stavu

Ug = 0...Ucc? Lo =10
Vstupni napéti — Grove L Ut Uss...0.65
Vstupni napéti — drover H Urn 30...Ucc + 1
Vystupni napéti — Groven L

lor = 1,6 mA Uor =045
Vystupni napéti — tGrovei H

lop = —1 mA Uog =24

low = —0,1 mA Uon z3.7

Dynamické hodnoty:

Zpoidéni vystupu dat od adres tacc = 450
Zpoidéni vystupu dat od [ tco =120
Piesah uktivnihgtuvu vystupl dat
po ukenéeni tor 0...120
po piepnuti adres ton z0

Kapacity: #q = +25°C, f = 1 MHz, Uec = +5 V, Upp = +12V,

Ugg = —5V, Uss =0V

Kapacita vstupl

Ur=0V Cin =6
Kapacita vystupl
Uo =0 V Co =12

‘) Viechny vsl ér jsou pfipojeny na napéti Upe.
%) Na vstupu je pfipojeno napéti Uy
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Vyvod &. 18 (Ugg) se musi spojit s vyvodem &. 12
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Typ Druh Pouzdro

MHB1902 Statickd pamét CMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace paméfové matice 64 fadkd po 16 buh- 10—18
MHB1902C kach, vstup @ vystup dat je oddélen, vystup tfistavovy hradlovany signdlem CE. Provoz pro 10—18/C
uchovani informace vyiaduje napdjeci napéti min. 25 V. Typ MHB1902C je v keramickém

pouzdru.
MHB2102 Statickd paméf NMOS RAM 1024 x 1 bit, organizace pométové matice 32 X 32, vstup 10—14A
MHB2102/2 a vystup dat je oddélen, vystup tristavovy aktivovany signalem CE.
MHB2114 Staticka paméf NMOS RAM 1024 x 4 bity s polykrystalickym hradlem, orgonizace pamétové 10—18/1

matice 64 x 16, vstup a vystup dat je spoleény, vystup tfistovovy. Systém obsahuje vnitini
blok generdtoru piedpéti substratu, pracujiciho na principu nabojové pumpy (Charge Pump),
ktery je piipraven k provozu asi 500 us po pfipojeni napdjeciho napéti Ucc.

MHB2500 Statické pevné paméti ROM 2560 bitd, vyrobené technologii MNOS na kiemikové podloice 10—15/1
fada typu N s tranzistory s kandlem P; mohou pracovat s organizaci 256 slov po 10 bitech nebo

512 slov po 5 bitech. Vystupy tfistavové, hradlované signdlem CS. Organizace, obsah paméti

a nastaveni signalt CS se vkladaji béhem vyroby prepojovaci maskou.

MHB2501 Generdtor alfanumerickych znakd v latinské abecedé; kod znoki ASCIl odpovida CSN
MHB2501A 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paméti 512 » 5, matice znaku 5 x 7.
MHB2502 Generator alfanumerickych znakdi v ruske abecedé; kéd inaki odpovida normé RVHP
MHB2502A RS 2175-69. Organizace paméti 512 x 5, matice znaku 5 x 8. s
MHB2503 Pievodnik sedmibitového kodu 1SO/7 na dalnopisny koéd CCIT2 nebo CCIT2 no ISO/7. Orga-
nizace 256 x 10.
MHB4116 Dynamicka poméf NMOS RAM 16384 X 1 bit s paméfovou matici rozdélenou na dvé 10—14A
MHB4116C symetrické asti po 64 fadeich a 128 sloupcich. Paméfovd bunka jednotranzistorovd s pa- 10—18/C

mélovou kapacitou. Pamét vyzaduje obnoveni informace vidy po 2 ms ¢innosti a to 128 cykly
éteni nebo prazdnymi cykly. Vystup tristavovy.

MHB8608 Statické paméi NMOS PROM 1024 < 8 biti naprogramovand vyrobcem. Vstupy a wystupy 10—151
jsou plpé sluéitelné s obvody TIL. Vystupy tiistavove, aktivuji se signdlem pro vybér
obvodu CS.

MHB8708C Programovatelné pamét NMOS EPROM 1024 x 8 bitd s moinosti mazéni obsahu paméti 10—15/2

ultrafialovym svétlem s vinovou délkou max. 0,4 um. Davka energie pro mozdni min.
15 Wsem 2 pii zdroji zafeni 0,2537 wm. Pii provozu Eteni je funkce obvodu plné_staticka.
Vstupy a vystupy sluéitelné s obvody TTL. Vystupy tiistavové, aktivuji se signdlem

MHB1902 MHB2114 MHB2501, A MHB4116 MHB8608
MHB2102 MHB2502, A MHB4116C
MHB2503, A
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